Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress  un  Letonikas IV kongress 
Rīga, 2011. gada 24. – 27. oktobris


Apjomīgo tritilgrupu saturošo luminoforu sintēze un īpašības 
Elmārs Zariņš, Jānis Jubels, Valdis Kokars, Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un Lietišķās Ķīmijas Fakultāte, Lietišķās Ķīmijas Institūts 
Aivars Vembris, Inta Muzikante, Latvijas Universitāte, Cietvielu Fizikas Institūts 
Daži 4H-pirān-4-ilidēn fragmentu saturošie savienojumi, kuriem piemīt spēja emitēt elektromagnētisko starojumu, tiek plaši izmantoti organiskajās gaismu izstarojošās diodēs (OLED) kā sarkanas gaismas emitējošais slānis. Šī slāņa izveidošanas process OLED ierīču izgatavošanā joprojām ir tehnoloģiski sarežģīts. Svarīgi ir sintezēt tādus 4H-pirān-4-ilidēn fragmentu saturošus savienojumus, kuriem, bez speciālām piedevām, piemīt spēja veidot amorfu plāno slāni no viegli gaistošiem šķīdinātājiem. Tas ievērojami vienkāršo slāņa uzklāšana tehnoloģiju.
Uz 2,6-dimetil- 4H-piranona bāzes sintezēti sekojoši sarkano gaismu emitējošie un amorfo fāzi veidot spējīgi luminofori: 
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1. attēls. Sintezētie amorfo fāzi veidot spējīgie luminofori.
Iegūtie luminofori ZWK-1-5, DWK-1-5, JWK-1-5 raksturojas ar spēju emitēt elektromagnētisko starojumu gan šķīdumā (robežās no 580 līdz 690 nm), gan cietā (amorfā) stāvoklī. Piemēram, savienojumu (ZWK-1, ZWK-2, DWK-1, DWK-2, JWK-1, JWK-2) amorfo filmiņu emisijas maksimumi ir robežās no 630 līdz 720 nm.
Diskutēta  sintezēto savienojumu struktūras ietekme uz fotoluminiscences un elektroluminiscences raksturojumiem.
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